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Esta invencidn se refiere, en general, a métodos electry
fotogrdficos de fijacifn de imagen y, mds especificamente, a placas
electrofotogrdficas provistas de una capa aislante fotoconductora,
que comprenden un vidrio homogéneo de una sola fase contentivo de
una proporcidn médxima de los 6xidos y de cationés polarizablés.

Es cosa conocida que pueden formarse y revelarse imdgenes
sobre la superfi;ie de ciertos materiales fotoconductores aislantes,
por medios electrostdticos. Bl procedimiento electrofotogrdfico bd-
sico, segin descrito por Carlson en la Patente de EE.UU., n? '
2.297.691, comprende la cargs uniforme de una capa fotbqonductora
alslante y la exposicidn posteriof de la capa a una imagen de ‘luz Yy
sombra gque disipa la carga sobre las zénas de la capa que quedan ex-
puestas a la luz. La imagen electrostdtica latente gue se forma sd-
bre la cépé corresponde g la configuracién de la imagen de luz y soml
bra. Alternativamente, puede f&rmarse uns imagen elegctrostdtica la-
tente sobre la capa cargando dicha capa con arreglo a la configura-
cién de la imagen, Esta imagen se hard visible depositando sobre la
capa impresionada un material de revelado electroscdépico finamente
dividido. El material revelador pulverulento serd normalmente atrai-
do hacia aquellas partes de la capa que retienen una carga, con lo
que se formard una imagen en polvo que corresponderd a la imaéen

electrostdtica latente. Cuando la hoja de base es relativamente eco-

némica, tal como de papel, puede fijarse la imagen hecha en polvo di
rectamente a la placa, por ejemplo térmicamente o por fusién de di-
solvente, Alternativamente, puede transferirse la imagen en polvo a
una hoja de material receptor tal como papel y fijarse sQﬁ:e ella,
Este procedimiento general se ha descrito asimismo en las fatentes

de EE.UU., 2:357.809, 2.891.011 y 3.079.342.

Para que la capa fotoconductora aislante sea dtil en

electrofotograffa ha de ser.capaz de mantener una carga electrostdti
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— ca en la oscuridad y de disipar la carga a un sustrato conductor

rial mds comercialmente aceptable para uso en placas electrofotogré-

cuando se expone a la luz. Sabido es que pueden utiiizarse diversos
materiales aislantes fotoconductores en la confeccién de placas
electrofotogrdficas. Carlson ha citado en la Patente de EE.UV.
2.297.691 materiales fotoconductores aislantes adecuados, tales comg
el antraceno, el azufre, el selenio o mezclas de los mismos. Estos
materiales presgptan por lo general limitada su sensibilidad al 1li-
mite del azul o proximidades del ultravioleta, y todos ellos exceptq
el selenio tienen ademds la limitacién de ser tan solo ligeramente

sensibles a la luz. Por tal razdén, el selenio viene siendo el mate-

ficas. El selenio v{treo, si bien deseable en la mayorfa de los as-
pectos, adolece de serias limitaciones por el hecho de que su res-

puesta espectral estd mis bien limitada a las zonas del ultraviole-
ta, azul y verde del espectro, y porque la preparacién de placas de
selenio vitreo exigen procedimientos costosos y complejos, tales comp
la evaporacién al vacfo. Por otra parte, las capas de selenio vitreo
son solamenté meta-estables por el heqho de ser fdcilmente recrista-

lizadas a la forma cristalina inoperante a temperaturas sélo ligera-

1

mente superiores a las correspondientes a las mdquinas comunes de co
pia electrofotogrdfica,Ademds, las.placas de selenio requieren el us
de una -capa de susirato conductora separada, de preferencia con una
capa barrera adicional depositadae sobre ellas antes de efectuar el

depésito de la capa fotoconductora de selenio. Dadas estas consideral-
ciones econdmicas y comerciales, se han hecho muchos esfuerzos reciq}
temente hacia el desarrollo de materiales fotoconductores aislantes
distintos del selenio, para ser utilizados en placas electrofotogrd-

ficas.

Se ha propuesto la utilizacién de diversos materiales de

L)

dos componentes en las capas fotoconductoras aislantes para ser emplj
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—das en las placas electrofotogrdficas, Consisten estos en un mate- =

rial fotoconductor en forma particulada, dispersando en un aglutinan

te aislante. Cuando las partfculas se componen de un material foto-
conductor que comprende un compuesto inorgdnico cristalino contenti-

vo de un ién metdlico, se-~obtienen una velocidad fotogrdfica y una

respuesta espectral satisfactorias para su uso en placas electrofoto
gréaficas., Sin embargo, estas placas, incluso sensibilizadas por co-
loranies, présenéan por lo general sensibilidades muy inferiores a lz
del selenio., Estas placas se considéran generalmente no reutilizableg
va que es necesario emplear tan alfos porcentajes de pigmento foto-
conductor para obtener una sensibilidad adecuada qué resulta diffecil
conseguir superficies lisas que permitan a su vez una transferencia
eficaz del polvo impresor y la subsiguiente limpieza anteas de una
nueva uti}izacidn. Otra desventaja que se encuentra en el uso de las
placas del tipo pigmento inorgénico-aglutinante es la de que pueden
cargarse solamente por descarga de efecto corona negativo y no posi-
tivo., Esta propiedad las hace comerciélﬁente'indeseables, ya que la
descarga de efecto corona negativa genera mucho mds ozono Y es por
lo general mds diffcil de régular.

Se ha demostrado ademés que los colorantes fotoconducto-
res orgdnicos en una amplia variedad de compuestos policfclicos puedq
utilizarse juntamente con materiales resinosos adecuados para formar
capas fotoconductoras aislantes dtiles en las placas de tipo agluti-
nante. Estas placas carecen por lo general de los necesarios nivele;

de sensibilidad necesarios para su uso en los aparatos copiadorss

electrofotogrdficos ordinarios. Ademds, esias placas carecen de resig

tencia a la abrasién y de estabilidad de trabajo, particularmente a

elevadas temperaturas.

En otra placa tfpica, se emplean polimeros inherentementq

fotoconductores, con frecuencia en combinacién con tintes sensibiliz:

b
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T dores o dcidos de Lewis, para formar capas fotoconductoras aislantesh

Estas placas poliméricas orgdnicas fotoconductoras presentgn por lo
general los incénvenientes inherentes de un alto coste de fabricaci61,
fragilidad, y adhesidn pobre para séportar gsustratos. Cierto ndmero
de estas capas fotoconductoras sislantes tienen propiedades de dis-
torsidén térmica que las hacen indeseables .en un aparato electrofoto-
gréfico automdtico que con frecuencia comprende las potentes ldmparagp
y dispositivosg de fusidn térmica que tienden a calentar la placa elep-

trofotogrdfica,

Recientemente se ha desarrollado una placa electrofoto-
g;ﬁfica del tipo pigmento-aglutinante, en la cual la mayor proporciéh
corresp;nde a un aglutinantes vitreo no fotoconducto;. Se mezclan paf-
tfculas de ﬁn piémento fotoconductor inorgénico con partfculas de vi{
drio; se funde el vidrio y la mezcla bifase se emplea como revesti-:
miento de un sustrato conductor, for;éndose una placa electrofotogri+
fica, Egta clage de placas las'deacribe,en detalle Corresin en la Pa+
tente de EE,.UU, 5;151.982. Tales placas pogeen excelentes caracterist
ticas ffsicas por el hecho de presentar superficies especialmenté 1li4
sas gue permiten una cdémoda limpieza y ser excepcionalmente resistent
tes a la abrasién. No obstante, tales placas tienen algunos de los
inconvenientes de las placas del tipo aglutinante mds arriba citadas
A fin de producir una superficie de placa lisa, no mfs de aproximada
mente el 40 por ciento en peso de la placa se compone de material pax-
ticulado fotoconductor. Si bien serfa deseable incluir un mayor por-
centaje de particulas fotoconductoras para aumentar la fotosensibilid
dad, semejantes placas presentarfan superficies muy dsperas, prdcti-
camente no reutilizables. Es también diffcil a veces obiener una dis-

persién uniforme de las partfculas fotoconductoras en el aglutinante

vitreo.

Por tanto, existfs una continua necesidad de mejorar los
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“materiales fotoconductores aislantes con los que pudieran fabricars¥®]

placas electrofotogrdficas estables, muy sensibles, resistentes a la

sados..

abrasién y reutilizables.,
Es, pues; un objeto de esta invencidén, proporcionar una

placa electrofotogrifica que no adolezca de los inconvenientes expre4

Otro.objeto de esta inyenoi6n es el de aportar una placa
electrofotogréfica que posea una mayor homogeneidad y uniforﬁidad de
caracterfsticas fisicas y eléctricas,

Otro objeto de esta invencidn es el de aportar una placa
eiectrofotoéréfica que presente una superficie liéa, tenaz, resistend
te a la abrasién, |

Otro objeto mds de esta invenoi6n es el de aportar una
placa electrofotogrdfica que ofrézca una amplia gama de Wtiles propic
dades fisicas,

Un prop6sito mds de esta invencién es el de proporcionar
placas elesctrofotogrdficas adecuadas tanto para sistemas de una sola
utilizacidén como de varias, |

Otra finalidad de esta invencién es la de aportar un pro-
cedimiento de fijacidn electrofotogrdifica de imagen utilizando una
placa electrofotogrdficg de alta sensibilidad 'y de superficie tenaz,
lisa y resistente a la abrasidn.

Otro objeto mds de esta invencién es el de aportar un
procedimiento para preparar una placa electrofotogrdfica qué ofrezca
una amplia gama de propiedades ffsicas deseables.

-Los antedichos y otros objetos se consiguen con arreglo a
esta invencién, fundamentalmente, aportando una placa electrofotogréf]
ca que comprende una placa vitrea de una sola fase, cuyo componente
mayoritario es un éxido fotoconductor, y un método de fljacién de ima

gen electrofotogrdfico en el que se utiliza dicha placa. La placa es

=

L
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~homogénea f no cristalina y preseﬁta una superficie lisa y tenaz. De
entre los 6xidos metdlicos fotoconductores, se ha comprobado que el
6xido de plomo da resultados especiélmente buenos, Las placas que
comprenden éxido de plomo son en especial de alta fotosensibilidad

Yy resultan especialmente duraderas. Aun cuando estas placas son sen-
sibles a la luz visible y resultan utiles en la electrofotografia
ordinaria, son también sensibles a los rayos X y especialmente itile

en electro-radiografia, Entre los sistemas de electro-radiograffa en

el descrito por Schaffert en la Patente de EE.UU. 2.666.144, por
ejemplo., Por consiguiente, el éxido de plomo es el componente mayo-

ritario preferido para uso en placas v{treas de una fase.

La placa electrofotogrdfica de esta invencién se distin-

gue de las placas de pigmento inorgénico-aglutinante de vidrio, de °

rial fotoconductor sin producir una superficie dspera. El componente
mayoritario de la capa fotoconductora aislante es el éxido metdlico
fotoconductor y el resto de la capa comprende cualesquiera materia-
les formadores de vidrio, que constituyen una capa de fase simple
homogénea con el déxido metdlico. Se prefiere que la capa fotoconduc-
tora aislante comprenda por lo menos aproximadamente 50 moles por
ciento de éxido (8) metdlico(s) fotoconductor(es) para obtener agi
la combinacién éptima de propiedades ffsicas deseables y la mds ele-

vada fotosengiblilidad. En general, cuanto més elevada es la propor-

tosensibilidad de la placa. Sin embargo, si la proporcién de algdn

cristalizara el 6xido metdlico. En general, pueden incluirse hasta

aproximadamente B85 moles por ciento de {xido metdlico antes de que s

los que resultan apropiadas las placas de este invento, se encuentra

la industria anterior, en que se basan en un sistema de una sola fas¢

que es inherentemente capaz de incluir una elevada proporcidén de matg:

cién de 4xido metdlico fotoconductor en el vidrio, més alta es la foi

éxido metdlico fuera demasiado elevada, no serfa posible impedir quel}
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produzca una cristalizacidén indeseable,

Puede emplearse cualquier éxido metdlico fotoconductor
conveniente en las placas electrofotogrificas de esta in;;ncién. El
6xido de plomo tiene propiedades eléctricas y otras propiedades f{sif
cas, especialmente deseables, y es, por consiguiente, el 6xido metd-
lico fotoconductor preferido. Son éxidos fotoconductores £Ipicosr
PhO, Zn0, BaOV Tiqa, Ca0, Biy03, Ca,0y, In2°3, Sn0y,, Sh2°3, Te0,,
Cuy0, 35205, y sus mezclas. .

| Por lo que respecta al material adicional formador de vij

drio, utilizable con el éxido metdlico fotoconductor paras constituir
las placas electrofotogrdficas, se ha comprobado que. el €i6xido de
gilicio produce excelentes vidrios de una fase con altas proporcioneg
del 6xido metdlico fotoconductor. Si se desea, puede emplearse cual-
guier otro material adecuado en la capa viirea de fase simple., Por
ejemplo, pueden incluirse varios materia}es modificadores de las pro-
piedades ffsicas, Entre los materiales t{picos que pueden incluirse
para modificar las propiedades eléctricés u otras propiedades figicag
de la placa, tenemost 41 05y Mg, 14,0, Fa,0, K0, Ca0, 510, y sus
mgzclas; |

La capa fotoconductora aislante de vidrio de una sola fad
sé puede depositarse sobre cualquier sustrato de soporte adecuado,
que puede ser plano o curve, por ejemplo dilindrico, o puede vaciarse
en una hoja auto-sustentadora. Se puede revestir la placa de cualquig
material apropiado, si as{ se desea., Puede utilizarse la capa fotocon
ductora aislante unifase en la formacidn de configuraciones de éapas
miltiples superpuestas, contiguas a una capa dieléctrica, similar a
las que presentan Golovin et al. en la publicacién titulada "A New
Electrophotographic Process, effected hy means of combined electret
layers" Doklady Akad. Nauk SSSR Vol. 129, n? 5, pdgs. 1008-1011, no=

viembre-diciembre, 1.959, Cuando la capa fotoconductora aislante de

I
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—vidrio unifase se deposita como revestimiento sobre un sustrato, pu¥j

1

den utilizarse una amplia variedad de materiales, por ejemplo, super-
ficies metdlicas tales como alumini;, latdén, acero inoxidable, cobrej
nfquel, cinc, etc.y vidrio revestido de manera conductora, tal como
vidrio recubierto de estafio o de indio, vidrio revestido de aluminioj}
etc.; bajo ciertas condiciones, tales como a temperaturas mds altas,
el vidrio comin en plancha ofrece una resistividad suficientemente
inferior para actuar como plano de base. En general, para actuar co-
mo plano de base segin se describe aquf, un material de soporte ha
de poseer una registividad sorprendente elevada, tal como de 106 -

8
10 ohm/cm. El material tiene, por consiguiente, que poder resistir

.

a las temperaturas necesarias para la fusién de la capa fotoconducto}
ra aislante de vidrio de una fase.

.Los siguientes ejemplos definirdn y describirdn mds espe}
cfficamente métodos de fabricacidn de los vidrios fotoconductores de
fase simple objeto de la pfesenfe invencién, Las partes y los porceni
tajes ae dan en peso, a menos de que se indique otra cosa, Los ejem=
plos que siguen han de considerarse como ilustrativos de diversas for-
mas de realizacién preferentes de los procedimienios de preparacién
de vidrio fotoconductor, segin esta invencién.

BJEMPLO I

S¢ mezclan aproximadamente 25 moles por ciento de 5i0,
en polvo, mediante acetona, con aproximadamente 70 moles por ciento
de Pb0 en polvo y 5 moles por ciento de A1203. Se coloca la mezcla
en un crisol de platino, y se funde a una temperatura de aproximada-
mente 9002C. Se forma en el crisol un vidrio claro, de fase simple.
Se vierte la mezcla fundida sobre una placa de acero inoxidable, pre-
viemente calentada a aproximadamente 2008C, Se recuece después el

vidrio, haciéndolo pasar de aproximadamente 4002C a la temperatura

amblente en aproximadamente 3 horas, A continuscién se examina la ca-
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—pa vitrea producida, con un microscopio de polari;aci6n Yy mediante —

difraccién de rayos X, estableciendo ambas pruebas la susencia de fa-

ses cristalinaq. El vidrio resultante presenta una superficie tenaz

¥ resistente a la abrasidén y tiene un color amarillo pdlido.
EJEMPLO IT

Se mezclan en acetona aproximadamente 23 moles por cientd
de 5102 en ﬁolvo. aproximadamente 60_moles por ciento de Pb0O en pol-
vo y aproximadaménte 17 moles por ciento de B1203~Se sitﬁan la mez-
cla en un crisol de platino y se calienta a aproximadamenf; 900%C,
Al fundirse los polvos, se forma un vidrio claro, unifase. Se vierte
la mezcla fundida sobre una placa de acero inoxidable previamente ca;
lentada a aproximadamente 2002C. Se recuece el vidrio a continuacién,
haciéndolo pasar de 4008C a la temgeratura ambiente en unas 3 horas..
Resulta un vidrio tenaz y resistente a la abrasién, de un color ama-
rillo pdlido.

BJEMPLO III

Se mezclan en acetona aproximadamente 7 partes de PbO en
polvo, aproximadamente 1 parte de A1203 en polvo, y aproximadamente
dos partes de Si0 en polvo. Se coloca después la mezecla en un crisol
de platino calentado a aproximadamente 950%C, Al fundirse los polvos,
se forma un vidrio claro en fusién, unifase. Se vierte la mezcla en
fusién sobre una placa de acero inoxidable previemente calentada a
aproximdamenfe 2508C, Se recuece después el vidrio, haciéndolo pasar
de aproximadamente 4252C a la temperatura ambiente, en unas 4 horas.
La caps de vidrio regultante presenta una superficie tenaz, resisten-
te a la abrasidn y es relativamente clara.

EJEMPLO IV

Se mezclan aproximadamente 20 moles por ciento de B203

en acetona con aproximadamente 70 moles por ciento de Cd0 y aproxima-

damente 10 moles por ciento de A12°3 en ﬁolvo. Se coloca la mezcla en
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— un crisol de platino y se funde a una temperatura de aproximadamen=i

w11 -

te 13008C, Se vierte la mezcla sobre una placa dé acero inoxidable
previamente calentada a aproximadamente 2008C, Se recuece después
el vidrio haciéndolo pasar de aproximadamente 500%C a la temperaturi
ambiente, en unas 4 horas. El examen con un microscopio de polariza}
¢ién y por la difraccién de los rayos X establece la ausencia de fa}
ses cristalinas, Resulta un vidrio de superficie.dura ¥ suave, de
un color oacuro:
EJEMPLO V

Aproximadamente 10 moles por ciento de 5102 se mezclan
con aproximadamente 12 moles por ciento de 3205, aproximadamente 50
moles por oiento de PbO en polvo y aproximadamente 28 moles por ciep-
to de Zn0 en acetona. Se coloca la mezcla en un crisol de platino y
se funde a una temperatura de aproximadamente 9502C, Se vierte la
mézcla gsobre una placa'de acero inoxidable previgmente éaibntada
hasta aproximadamente 2009C., Se recuece después el vidrio, haciéndo
lo pasar de aproximadamente 4502C a la>temperatura ambiente en unas
3 horas. El examen confirma la presencia de una capa vitrea de una
sols fase, Esta placa presenta un color amarillo pdlido.

EIRNPLO VI

Se mezclan los siguentes ingredientes en forma pulveru-
lenta, en acetona: aproximadamente 10 moles por ciento de Cd0, apro-
ximadamente 5 moles por ciento de 2n0, aproximadamente3?5 moles por
ciento de Pb0, aproximadamente 9 moles por ciento de A1205, aproxi-
madamente 5 moles por ciento de 31203, aproximadamente 5 moles por
ciento de 3205, aproximadamente 25 moles por ciento de Si0y y apro-
ximadamente 10 moles por ciento de GeOyp. Se coloca la mezcla en un

crigol de platino y se funde a una temperatura de aproximadamente

958C, Se vierte la mezcla sobre una placa de acero inoxidable previg

mente calentada a unos 3008C, Se recuece el vidrio haciéndolo pasar
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~de unos 4502C a la temperatura ambiente en unas 3 horas. El resultdd|

-12 -

es una capa vitrea de una fase.
Las capas vitreas fotoconductoras y aislantes de una so-

la fase, preparadas segdn los ejmeplos indicados, son dtiles en las

E]

capas electrofotogrdficas, en los procedimientos de fijacian electro
fotogrédfica de imageneg. Estos materisles son también ;specialmente
dtiles en los procedimientos de fijacién electro-radiogréfica de imaf
genes, |

Los siguientes ejemplos definen mds especfficamente la
presente invencién con respecto a las placas electrofotogréficas vi-
treas de una fase y a los procedimientos de fijacién de imagen. en
que se emplean, Las partes y los porcentajes se dan en peso, a menos
de que se indique otra cosa. Los ejempios que sigufn pretenden ilus-
trar diversas formas de realizacién preferentes deylas‘plac;s elec-
trofotogrdficas y de los procedimientos electrofotogrdficos de fija-
cién de imagen objeto de la presente invencidn,

EJEMPLO VII .

Se une una plancha de vidrio preparada segin el Ejemplo
de un espesor de aproximadamente 330 micras, a un suatrato de alumi-
nio con "Silverprint", una mezcla de polvo de plata en un vehfculo
adhesivo, que expende la General Cement Electronics Co, Se carga la
piaca a un potencial de unos 2,000 voltios en.la oscuridad por un di
positivo de descarga en corona, tal como el descrito en la Patente d
EE.UU. 2.777.957. Se coloca una itransparencia ordinaria negra y blan-
ca a aproximadamente 1 milimetro de la auperficié de la placa. Se ily
mina este compuesto con una lédmpara Burton de 100'watiosl de la Bur-
ton Manufacturing Company. Se mantiene la lémpara a una distancia de
aproximadamente 1 pulgada (2,54 cm) de la plgca, Se expone la placa
a la imagen durante unos 30 segundos. Se revela la imagen vertiendo

en cascada un material de marcado electrosebpico sobre su superficie

-
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~por el método descrito por Walkup en la Patente de EE.UU. 2.618.551%1

Se forma una imagen en la superficie de la placa conforme a la ima-

gen por transparencia. Se transfiere la imagen en polvo a una hoja

de papel de adherencia ofdinario por el método de transferencia elec
trostdtica descrito por Schaffert en la Patente de EE.UU. 2.576.047.
Se calienta después la hoja de papel hasta elipunto de fusién de las
partfculas de marcado electroscépico y se enfrfan; se forma asi una
imagen permanenté‘de buena calidad, con arreglo al original; Puede
entonces someterse la placa a nueva impresién de imagen, mediante el

procedimiento expresado.

Ejemplo VIIT

Se liga una plancha de vidrio de 700 micras preparada con

forme al Ejemplo II, a un sustrato de aluminio, con "Silverprint", 8;1

carga después la placa a un potencial de aproximadaménte 2.500 volti
por un dispositivo de descarga en corona. Se expone la‘placa cargéda
a una imagen a través de una t}ansparenqia comin blanca y negra, La
iIuminacidén se efectda por medio de una lémpra Burton de 100 watios
que se sostiene a aproximadamente 1 pulgada (2,54 cm) de la placa y
por_espacio de unos 60 segundos. La imagen electrostdtica latente ast

formada sobre la superficie de la placa es revelada por "cascada", La

imagén en polvo formada sobre la superficie de la placa se transfiere

a una hoja de papel y se fija sobre la misma. E1l resultado es una bued
na imagen conforme al original., Puede utilizarse después nuevamente 14
laca, por el prdcedimiento anterior,
EJEMPLO IX

Se liga una plancha de vidrio de 1,100 micras preparada
segin el Ejemplo III, & un sustrato de Alumiec, con "Silverprint", Se
carga la placa a un potencial de unos 2,500 voltios por descarga en
corona. Se expone la placa cargada a una imagen luminosa mediante una

transparencia ordinaria negra y blanca. Se llumina la placa mediante
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de la superficie de la placa durante unos 60 segundos. A continuaciés

se revela en "cascada" la imagen electrostdtica latente. Se fija la

imagén en polvo directamente a la placa calentando la placa por enci

ma de la temperaturs de fusién de las partfculas de marcado electros

e¢épico. Se produce una‘imagen excelente correspondienté dl original,
EJENPLO X .

Se liga una plancha de vidrio de 900 micras, preparada
segin el ejemplo IV, a un sustrato de aluminio, con "Silverprint".
Se carga la placa a un potencial de unos 2,500 voltios por descargs
en corona. Se expone la placa cargada a una imagen luminoga a través
de una transparencia ordinaria negra y blanca, Se ilumina la placa
con una ldmpara Burton de 100 watios sostenida a aproximadamente una
pulgada (2,54 cms.) de la superficie de la placa durante unos 60 se-
gundos, Se revela la imégen electrostdtica latente sqbre 1la placa
"en cascada", Se.fija directamente la imagen en polvo a la placé ca-
lentando ésta POT encima de la temperatﬁra de fusién de las partfcu-
las de marcado electroscépico. Resulta una imagen bien resuelta y de
buena densidad, correspondiente al original.

EJEMPLO XI

Se liga una plancha de vidrio de 700 micras, preparada
como en el Ejemplo V, a un sustrato de alumino, con "Silverprint". Sg
carga la placa a un potencial negativo de unos 2,500 voltios por desH
carga en corona, Se expone la placa cargada y se revela como en el
Ejemplo VII. El resultado es una imagen de buena calidad correspon-
diente al original.

EJEMPLO XII
Se liga una plancha de vidrio de 700 micras, preparada

como en el Ejemplo VI, a un sustrato de aluminio, con "Silverprint",

Se carga la placa a un potenéial negativo de aproximadamente 2,000

~una ldmpara Burton de 100 watios sostenida a aproximadamente 1 pulgada

-



10

15

20

25

30

— voltios por descarga en corona. Se expone la placa cargada y se reve

-15 -

laboomo en el Ejemplo IX, Resulte una imagen de excelente calidad co
rrespondiente al origihal.

Si bien se han descrito componentes y proporciones espe-
c{ficas, en los ejemplos y métodos que anteceden de preparacidn de
vidrios fotoconductores unifase, y de formacién de imdgenes electro-
fotogrdficas sobre placas de vidrio unifase, podrfan utilizarse asi-
mismo otros materiales adecuados que m&s arriba se expresan, con re-
sultados similares, Por otra parte, pueden afladirse otros materiales
a las composiciones de vidrio para sinergizar, mejorar-o modificar

en otra forma cualquiera sus propiedades. Por ejemplo, pueden aifla-

dirse agentes sensibilizadores espectrales a las composiciones de vi

drio para modificar la respuesta espectral de las placas,

o

Los expertos del ramo sabrdn deducir otras modificacione

y ramificaciones de la presente invencién, por la lectura de esta me

moria, las cuales se pretende quedan incluidas dentiro del marco de

este invento,.

En resumen, la Patente de Invencién que se solicita debe}

r4 recaer sobre las sigulentes
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'.fl. Un procedimiento electrofotogridfico que comprende la

carga electrostdticamente de la superficie.de una placa electrofotogry
- fieca que comprende hnaAc;pa vitréa de wa sola faée, que compren&é;

a) por lo menos un 6éxido mdélico fotoconductor perienecier
te al grupo consistente en Ph0, Zn0, BaO, T102, €40, 31203, Ga203 ,
In203, Sno, Sn02, 5b203, Te0p, Cugo ¥ HgOs ¥y

b) por lo menos un formador de vidrio parten301ente al -
grupo cnnszstente en 510y 4 GoOp, B203, V205 ’ P205, TeOp , As20y ¥
SbgOs3s . ’

y 1a expos1eldn de dicha superficie a un dlbuao de radlacién electro=-
magnética actlvadora para formar una inagen electrostdtica latente.

2. Un procedimiento segﬁn la reivindicacitn 1 en e} cual
la capa vitrea comprende por lo menos 50 mol por ciento de 6xido me=
talico fotoconducfor..

3, Un procedimiento.segﬁn la réivindicaoién 1, en el que
dicha capa gonfiene una pipporoién ménor ge un aditivo perteneciate
al grupo consisbente en Alp03, MgO, LinO, NapO, K20, CaO, Sr0, y sus
mezclas, ' ‘

4., Un procedimiento segin la reivindicacién 1, en el ﬁue
dicha capa es mha:éapa de autosoporte.'. .. :- .

5, Un procedimiento segin la reivindicacién 1l en el que
dicha capa ;a 1igéda a un sustrato conductor.

6. Un. procedimiento segin la reivindicacién 1, en el que

" dicho 6xido metdlico fotoconductor es PﬂO.

T. Un procedimiento segin la reivindicacién 1,‘en el que
dicha capa comprende aproximaéamente de 60 a 80 moles por ciento de
PO,

.8. Un procedimientb segin la,reivindiéacién 1, en el que

dicho formador de vidrio es SiOo.

9. Un procedimiento segin la reivindicacién 1, en ol que
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— diche, capé‘comprende una proporcién menor de A1203. | o —
l 210. Un procedimiento éegﬁn la reivindicacién 1, que come
prende el fevelado de dicha imagen eleotrosidtica latente con pariicu-:
1as‘de marcado eleqtroséépioo. -

11. Un procedimiento segin la reivindicacién 1 en el que
se pasa la placa por 16 menos dos.veoes por un ciclo que comprende:
carga, exposiocidn de la imageﬂ ¥ revelado de la imagen.

lé. Se reivindica por dltimo como objotb'sobre el que ha
de recaer la Patente de Invencidén que se-solicitaz ‘mN PROCEDIMIENTO
ELECTROFOTOGRAFICO",

. Todo conforme queda descrito y reivindicado en 15 presente]

Memoria desériptiva que consta de diecisiete piginas mecanografiadas.

Madrid, 23 do Dioiembre de 1,966

) : BERNARDO UNGRIA ’
B : PeDe
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